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摘要(译)

本发明公开了半穿透半反射式液晶面板与主动元件阵列基板的制造方
法。一种半穿透半反射式液晶面板，其包括第一基板与第二基板，其中
第二基板具有面向第一基板之共用电极层。第一基板具有多个像素单
元。各像素单元包括第一凸块化层、第二凸块化层、反射层与透明像素
电极。第二凸块化层堆叠于第一凸块化层上，其中第一凸块化层之折射
率大于第二凸块化层之折射率。反射层配置于部分第二凸块化层上，而
透明像素电极配置于第二凸块化层上。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/33e9a00e-cbae-44ed-b66b-defe80d3966a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/038865804/publication/CN101059612B?q=CN101059612B
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN101059612B

